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摘要(译)

进一步确保导体在相对基板的相对电极与TFT基板的连接布线之间的电
连接，并防止包含在与导电颗粒或导电膏混合的密封材料中的杂质扩散
到液晶层中。为了将包含导电颗粒或导电膏的密封材料与液晶层隔离，
密封材料的顶表面的形状是组合多个圆形的形状，这是没有开口的形
状。 。此外，密封材料形成多个隔室，使得其中设置有像素区域的隔室
和设置有导体的隔室被阻挡。
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